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KRZEMOWE FOTOOGN IWA POMIAROWE BPYP Q7
: BPYP 08
Fotoogniwa BPYP 07 1 BPYP 08 przeznaozone 34 do pdmiaréw nate-
venia 1 mooy promieniowania widzialnego i bliskiej podczerwieni.
Struktury $wiatloozule tyoh fotoogniw wykonywane sg technikg
plénarnq w'krzemie. Powierzchnia Sswiatloczula w ksztalole kola
o polu 1 om2 pokryta Jest warstwg przeciwodblaskows.
Fotoogniwa BPYP 07 montowane 35 w obudowach metalowych z pa-
skim oknem szklanym,z gietkiml wyprowadzeniami. .
Fotoogniwa BPYP 08 montowane sg w obudowach metalowych z pia-
skim oknem sgzklanym, z gniazdem BNC 50. Wymiary obudéw BPYP 07
i BPYP 08 pokazano na rys. 1 i 2. :
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Rys.1. Obudowa fotoogniwa BEYP 07
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Rys.2. Obudowa fotoogniwa BFYP 08

DOPUSZCZAINE PARAMETRY EKSPLOATACYJNE:

Zakres temperatur otoczenia

4 ~ S

w czasle pracy ‘ o tamb = =40 < +70 C 
Temperatura przechowywania : tstg =~é40'+'+709C}
Natezenie prgdu fotoelektryoznego I S 0.5.mA
przy dxugotrwatym oéw1etleniu B Pmax '
Natezenie pradu fotoelektrycznego . :
dla 0zasow ekspozyCJi nie w1@ksz§ h G ol

: I = A EmA -
niz 20 s : : Pmax -
Natezenie promieniowania padajacego  p  _ 1.mW/cm2

na powierzchnig s$wiatZoczuxg Amax



L

PARAMBTRY CHARAKTERYSTYCZNE /%_ . = 25°G /;
. 3 ‘arrl

Nazwa parametru |[Symbol| Jedn. ‘Wartosd Warunki
min, type. | hax.| pomiaru
Czuxosé pradowa - A = 600 nm
na promleniowg=- SIZ AN '“) 0922 Poy= 100/uw
nie monochroma=- ‘ Rr=" kQ
tyczne o5 -
P)\= 100/11\'7
R = 17 kQ
L
CzuXos¢ prgdowa : Ty= 2856 K
na promieniowa-| A/1x| 0,5 0,6 e
nie emitowane 1¢ )l Hem 1000 1x
przez Zrodxo . RL= 100 Q
zarowe ' :
Tiniowy zakres : _
pracy z. dokXad- URL mV 0+100| 0+160
noscig t 1% ) '
Pojemnos&¢ ; : < Pyl =i 40
elektryczna ¢ o o= Up = 0

=) Fotoogniwa selékcjoqowane sg na trzy grupy' /h,B,C/3

~ dla BPYP OTA:

S, = 600nm > 0,35 A/’
(BPYP 08A) .

600nm > 0,3 A/
900nm > 0,4 A/

Il

- dla BEYP OTB = [ 8y
(BPYP 08B) || Sy

1l

~ dla BYP OTC. © o _ goonm > 0,45 AN
(Bryr 08¢) : |

xx) Patrz rys.d; URI_ spadek napigceia na rezystancjl obcigze-
PRSP 7

nia wywoxany przeplywem prqdu.fotbelektrycznego;
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Rys.3. Wzgledna charakterystyka widmowa ezuosol
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. Rys.de 7aleznosé produ fotoelektrycznego mierzonego jako spadek
4 opoINofHei. obcigsenia od natgzenia promieniowania

'sbanc ji obeigzenia

nepigecia n
: dla coznych wartosci rezys



7 Rys.5. Wzgledna charakterystyka katowa czutosci.



UWAGA: Na specjalne zaméviienie fotoogniwa DBFYP 07 i
BPYP 08 mogg byé dostarczone z atestem podajacyms
1/ Czuzosé brqdowq na promieniowanie monoohro;
matyczne - Sy w o AN | '
2/ Wzgledne éherakterystyke widmows, ezuloéci
3/ Cuuxodé pradows na promieniowanie emitowane
przez Zrdédio o tempefaturze barwowe |

4/ liniowy zakres pracy
5/ Pojemnosé elektrycznq
6/ Charakterystyke kagtown oczutos$ci mierzong
w dwéch prostopadiych ptaszczyznach
Pomiary wykonywane sg w temperaturze otoczenié'25°d.
Doktadnosé pomiaru S i 5y =t 5% '
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